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1. Informacion basica de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es la comprension y andlisis de los mecanismos fisicos internos asociados a los fenémenos de
conduccién eléctrica en semiconductores, base para abordar el estudio de los principales dispositivos electronicos de estado
sélido y sus aplicaciones basicas en sistemas electrénicos actuales. Asi, partiendo de una caracterizacion microscépica, es
posible describir su comportamiento macroscopico, estableciendo las relaciones entre intensidades y tensiones en los
terminales del dispositivo. El Gltimo nivel de descripcion es la elaboraciéon de modelos equivalentes, que caracterizan el
comportamiento global del dispositivo, y constituyen la base para el andlisis y disefio de sistemas electronicos.

Estos planteamientos y objetivos estan alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 4: Educacion de calidad;
Obijetivo 8: Trabajo decente y crecimiento econdémico.

2. Resultados de aprendizaje

Al superar la asignatura, el/la estudiante sera capaz de

- Calcular las concentraciones de portadores mdviles en semiconductores.

- Caracterizar las propiedades basicas del transporte electronico en semiconductores.

- Determinar la ecuacion caracteristica de un dispositivo semiconductor a partir de la ecuacion de continuidad.

- Modelar mediante elementos de circuito el comportamiento estatico de los dispositivos semiconductores en sus diferentes
zonas de operacion.

- Obtener equivalentes incrementales que, incluyendo efectos dinamicos, describen los dispositivos en una pequefia region de
su funcionamiento.

- Analizar y disefar configuraciones amplificadoras bésicas.
- Analizar y disefar puertas logicas basicas.
- Caracterizar experimentalmente un dispositivo semiconductor con extraccion de sus principales pardmetros.

3. Programa de la asignatura

Bloque I: Semiconductores

1. Fundamentos.

2. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos.
3. Transporte de portadores.

Bloque II. Diodos de unién

4. Unién PN.

5. Diodos de unioén.

Bloque lll. Transistores BJT

6. Transistor bipolar de unién.

7. Transistor bipolar: aplicaciones.
Bloque IV. Transistores MOS

8. Transistor MOS.

9. Transistores CMOS: aplicaciones.

Laboratorio:
1. Caracterizacién experimental del diodo y extraccién de parametros caracteristicos.
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2. Diodos especiales.
3. Transistores BJT: Caracteristica estatica y Funciones de transferencia.
4. Transistores MOS: Caracteristica estatica y Funciones de transferencia.

4. Actividades académicas

La distribucién, en funcién de los créditos, de las distintas actividades programadas es:
- Clases teoria, seminarios y pruebas evaluativas: 4 ECTS.

- Resolucién de problemas y casos: 1 ECTS.

- Préacticas de laboratorio: 1 ECTS.

La planificacion de estas actividades de aprendizaje se establece de acuerdo a las aulas, horarios y fechas programadas por la
titulacion.

5. Sistema de evaluacion

1. Realizacion de una prueba que consistird en la resolucién de una serie de ejercicios tedrico-practicos en fecha y lugar
preestablecidos por la Facultad de Ciencias. Se calificara sobre 10 puntos y es necesario obtener un minimo de 5 puntos.
Constituye el 80% de la calificacion final de la asignatura.

2. Realizacion de las practicas de laboratorio, elaboracion de sus correspondientes informes y su entrega en las fechas
marcadas. Se calificara sobre 10 puntos y es necesario obtener un minimo de 5 puntos. Los informes no entregados en plazo
se calificaran con 0 puntos. Constituye el 20% de la calificacion final de la asignatura.

Superacion de la asignatura mediante una prueba global Gnica: El alumno que no haya superado la asignatura con las
anteriores actividades propuestas podra optar por la realizacién de una prueba tedrico-practica, en fecha establecida por el
calendario oficial.
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